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L'élaboration d’auto-assemblages constitués par rdekcules conjuguées, sur des surfaces semi-ctritaisc et
stable a température ambiante, est I'un des défgeurs qui doit étre résolu pour permettre I'avéeemde
I'électronique moléculaire. Nos travaux ont poujestifs de définir de nouveaux concepts permettatboutir a ce
type d’'assemblage en évitant une trop forte intemacmolécule/silicium. Pour cela, nous avons aéopiusieurs
stratégies distinctes en fonction de la dimensititéndes édifices supramoléculaires recherchés.

Les images STM a trés haute résolution sous-vida smpérature ambiante ont été obtenues. Toustéestats
expérimentaux sont confortés par des calculs DFT.

Image STM d'un assemblage chiral sur silicium obtariempérature ambiante et sous ultra-vide.
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